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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 31.17.15

Тема дисертації:
1. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах Тl2X–BIIX–DIVX2 і ТlCIIIX2–DIVX2 (BII – Hg, Pb; CIII – Ga, In;
DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se)

2. Phase equilibria and the properties of the compounds in the systems Тl2X–BIIX–DIVX2 and ТlCIIIX2–DIVX2 (BII
– Hg, Pb; CIII – Ga, In; DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se)

Реферат:
1. Методами фізико-хімічного аналізу вперше досліджені та побудовані ізотермічні для Tl2X–ВІІX–DIVX2 при
520 К та політермічні для Тl2DIVX3–ВІІX і ТlCIIIX2–DIVX2 перерізи. Методом порошку вперше вивчено
кристалічну структуру сполук: Tl2HgSiSe4, Tl2HgGeSe4, Tl2HgSnХ4, Tl2PbSiS4, Tl0,5Pb1,75GeS4. Методом
монокристалу розшифровано кристалічну структуру тетрарної сполуки TlInGe3S8. Розроблено близькі до
оптимальних технологічні умови вирощування кристалів твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxS2 (x=0–0,5) та Tl1-
xIn1-xSnxSе2 (x=0–0,25). Досліджено їх оптичні та фотоелектричні властивості. Передбачено їх використання
як матеріалів для нелінійно-оптичного перетворення частот у ІЧ області спектру та у фотонних ґратках.



2. Phase equilibriums in the Тl2X–BIIX–DIVX2 and ТlCIIIX2–DIVX2 (BII – Hg, Pb; CIII – Ga, In; DIV – Si, Ge, Sn; X –
S, Se) systems at 520 K have been investigated by using of the physic-chemical analysis methods, and the 12 phase
diagram of these systems have been constructed for the first time. The crystal structures of the new chalcogenides
Tl2HgSiSe4, Tl2HgGeSe4, Tl2HgSnS4, Tl2HgSnSe4, Tl2PbSiS4, and Tl0,5Pb1,75GeS4 have been studied by the
powder X-ray diffraction. The crystal structure of the quaternary compound TlInGe3S8 has been investigated by
the X-ray single crystal method. The optimum technological conditions for growing of the single crystals of the
solid solutions Tl1-xIn1-xSnxS2 (x=0–0.5) and Tl1-xIn1-xSnxSе2 (x=0–0.25) have been developed. Their optical,
photoelectrical properties and two-photon absorption have been studied. The single crystals of the Tl1-xIn1-
xSnxSе2 can be used as effective materials for nonlinear optical transformation of the infrared laser beams and in
photonic lattices.
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